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ELEKTRONIK LABORATUVARI
Deney # 4: BJT Gerilim Kuvvetlendirici

HEDEF SORULARI

1) Gerilim kuvvetlendiricisi nedir?

2) Distorsiyon nedir? Neden olusur?

DENEYE HAZIRLIK

1) Deneyde kurulacak ve 6l¢limii alinacak devreleri, simiilasyon programinda kurarak istenilen

Olgtimleri program yardimiyla aliniz.
2) Son deneydeki devrenin simiilasyonu sirasinda, giris isaretinin arttirarak ¢ikisi gozleyin.

Cikista distorsiyon olusmaya basladigi anda durarak giris isaretinin genligini kaydedin ve

distorsiyonun nedenini belirleyin.

BIiLGIi

Gerilim kuvvetlendiricilerinin temel gorevi, girise uygulanan gerilimin Ay kati kadarim ¢ikistan

vermektir. ideal gerilim kuvvetlendirici devresinde; giris direnci (R;) sonsuz, ¢ikis direnci (Ro) ise sifirdir.

Vo

-

Ri Ro

Vi

Vo = Av. ‘/l
Ideal akim kuvvetlendirici devresi, giris akiminin A kat1 kadar ¢ikis akimi vermektedir. Ideal akim

kuvvetlendirici devresinin giris direnci (R;) sifir, ¢ikis direnci (Ro) sonsuzdur.
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DC analiz i¢in dnce Thevenin esdeger devresini hesaplayalim. Thevenin esdeger devresi asagidaki

gibi olusturulmaktadir.
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AC analiz icin;

ZC=1/(jwC)

f=2kHz => |Zc|=8 W (kiigiik direng)

C=10 mF

-Yeterince biiyiik s1gal1 kondansatdrler kisa devre
-DC Gerilim Kaynaklar kisa devre

-DC Akim Kaynaklar1 acik devre
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MAL ZEME LISTESI

1) BC547 (Genel Amagh Transistor)
2) 470kQ, 220kQ, 1kQ, 100Q direng
3) 2 adet 10uF kondansator

4) Multimetre

5) Baglant1 kablolar1

6) Osiloskop

DENEY
1. DC Ol¢iim

Asagidaki devreyi kurunuz. Vg, Vc ve Ve gerilimlerini dl¢iiniiz. Daha sonra transistorii ¢ikartip Ve

gerilimini 6l¢iiniiz.
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Olgiim sonuglarimi kullanarak asagidaki tabloyu doldurunuz.
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2. AC ve DC Ol¢iim
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Asagidaki devreyi kurunuz. AC gerilimin frekansimi 1kHz, gerilimini 100mV olarak ayarlayiniz.
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Devrede gerekli dl¢limleri yaparak gerilim kazancini hesaplayiniz.

Devrenin girisindeki isaretin genlik degerini artirarak ¢ikis isaretini osiloskopta gozleyiniz.

Cikista distorsiyon olusmaya basladig1 anda durarak giris isaretinin genligini kaydedin ve devrenin
kuvvetlendirme araligini belirleyiniz.

Distorsiyonun nedenini belirleyiniz.

DENEY SONU CALISMASI

Simiilasyon sonuglari ile deneysel sonuglari tablo halinde vererek kiyaslayim.

Devrenin giris ve ¢ikis direncini teorik olarak hesaplayin.

Gerilim kazanci ifadesini elde edin ve teorik kazang degerini hesaplayin.

hre=150 olan transistoriin kullanilmas1 durumunda Vg, V¢, Ve degerlerini; gerilim kazanci,

giris, ¢ikis direncini hesaplayin, parametrelerin hre’ye bagimliligini yorumlayin.




